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摘要(译)

一种多磁场源的正弦交变磁场发生装置，包括单片机、高阶低通滤波电
路、可编程增益放大电路、射频通讯电路、功率放大电路、时序控制模
块、谐振电路、发射线圈和触摸屏。本发明由单片机和高阶低通滤波电
路产生正弦波激励信号；通过时序控制模块进行控制，使多个发射线圈
分时励磁；功率放大电路将激励信号进行功率放大，以驱动发射线圈在
空间产生交变磁场。根据射频通讯电路获取胶囊内窥镜内磁场传感器的
输出信号，由单片机自适应调整可编程增益放大电路的增益，由此调整
磁场发生装置中磁场源的磁场强度。采用本发明的磁场发生装置，可实
现置于人体内的胶囊内窥镜的实时连续跟踪。
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